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DESCRIPTION 

The NX7637BF-AA is a 1 625 nm Multiple Quantum Well (MQW) 

structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode 

fiber.  This module is specified to operate under pulsed condition and 

designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR). 

 

 

 

 

FEATURES 

• High output power Pf = 140 mW @ IFP = 1 000 mA
*1

 

• Long wavelength C = 1 625 nm 
 

*1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 s, Duty = 1% 
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PACKAGE  DIMENSIONS (UNIT: mm) 

 

 
 

OPTICAL  FIBER  CHARACTERISTICS 
 

Parameter Specification Unit 

Mode Field Diameter 9.51 m 

Cladding Diameter 1252 m 

Maximum Cladding Noncircularity 2 % 

Maximum Core/Cladding Concentricity 1.6 % 

Outer Diameter 0.90.1 mm 

Cut-off Wavelength 1 140 to 1 280 nm 

Minimum Fiber Bending Radius 30 mm 

Fiber Length 1 000 MIN. mm 
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ORDERING  INFORMATION 
 

Part Number FIange Type 

NX7637BF-AA flat mount flange 

 

ABSOLUTE  MAXIMUM  RATINGS 
 

Parameter Symbol Ratings Unit 

Pulsed Forward Current
*1

 IFP 1 200 mA 

Reverse Voltage VR 2.0 V 

Operating Case Temperature TC 20 to +60 C 

Storage Temperature Tstg 40 to +85 C 

Lead Soldering Temperature Tsld 350 (3 sec.) C 

Relative Humidity (noncondensing) RH 85 % 

 

*1 Pulse Condition: Pulse Width (PW) = 10 s, Duty = 1% 

 

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  (TC = 25C) 
 

Parameter Symbol Conditions MIN. TYP. MAX. Unit 

Forward Voltage VFP IFP = 1 000 mA,  

PW = 10 s, Duty = 1% 

  4.0 V 

Threshold Current Ith   45 70 mA 

Optical Output Power from Fiber Pf IFP = 1 000 mA, 

PW = 10 s, Duty = 1% 

80 140  mW 

IFP = 1 000 mA, 

PW = 10 s, Duty = 1%,  

TC = 0 to +60C  

40    

Center Wavelength C RMS (20 dB), IFP = 1 000 mA, 

PW = 10 s, Duty = 1% 

1 615  1 635 nm 

Spectral Width  RMS (20 dB), IFP = 1 000 mA, 

PW = 10 s, Duty = 1%, 

TC = 0 to +60C 

 7 15 nm 

Rise Time tr 10-90%   2.0 ns 

Fall Time tf 90-10%   2.0 ns 
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REFERENCE 
 

Document Name Document No. 

Opto-Electronics Devices Pamphlet PX10160E 
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SAFETY  INFORMATION  ON  THIS  PRODUCT 
 

 
 

 Warning Laser Beam 
A laser beam is emitted from this diode during operation. 

The laser beam, visible or invisible, directly or indirectly, may cause injury to the eye or loss of  

eyesight. 

 • Do not look directly into the laser beam. 

 • Avoid exposure to the laser beam, any reflected or collimated beam. 

 Caution GaAs Products 
This product uses gallium arsenide (GaAs). 

GaAs vapor and powder are hazardous to human health if inhaled or ingested, so please observe the 

following points. 

• Follow related laws and ordinances when disposing of the product. If there are no applicable laws 

and/or ordinances, dispose of the product as recommended below. 

1. Commission a disposal company able to (with a license to) collect, transport and dispose of 

materials that contain arsenic and other such industrial waste materials. 

2. Exclude the product from general industrial waste and household garbage, and ensure that the 

product is controlled (as industrial waste subject to special control) up until final disposal. 

• Do not burn, destroy, cut, crush, or chemically dissolve the product. 

• Do not lick the product or in any way allow it to enter the mouth. 

 Caution Optical Fiber 
A glass-fiber is attached on the product. Handle with care. 

 • When the fiber is broken or damaged, handle carefully to avoid injury from the damaged part  

 or fragments. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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